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Theraoelektrische Anordnung 

Zusatz zum Patent . . .' . .(Anmeldung P 18 04 108.2;VPA 68/1492) . 

Gegenstand des Hauptpatentes . . . . . (Anmeldung P 18 04 108.2) 
1st ein lot zum Kontaktieren eines OJhermoelementschenkels mit 
einem Kontakt stuck, wobei. Wismut eine Komponente des lotes 1st. 
Das lot hat die Zuaammensetzung 

,Bi^e 1-3£ 

mit 0,6£ x £ 0,99, wobei Me eines der Metalle Germanium Ge, 
Selen Se, tfellur Te, Kobalt Co, Nickel Ni, Rhodium Bh, Palladium. 
Pd Oder Platin Pt ist. 

Baa lot nach dem Hauptpatent erflillt verschiedene Porderungen, 
die an ein Material gestellt. werden, das zur Kontaktierung von 
Thermoelementsehenkelh geeignet ist , die Wismut als Komponente 
enthalten. Es hat insbesondere etwa den gleichen Ausdehnungs- 
koef f izienten wie das Schenkelmaterial und das Briickenmaterial 
sowie einen geringen thermischen und elektrischen Widerstand. 
Bamit ist ein guter Wirkungsgrad des Thermogenerators sicher- 
gestelit. Thermogeneratoren mit Schenkeln, die Wismut enthalten, 
kSnnen noch fiir Arbeit stemperaturen an der Heiflseite bis etwa 
400 °C verwendet werden. FUr solche Temperaturen ist das Lot nach 
dem Hauptpatent geeignet. 

Ber Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, lote zu finden, welche 
die eingangs erwahnten Porderungen erftillen und darUber hinaus 
die fttr hbhere Betriebstemperaturen verwendbaren Kontaktmetalle, 
beispielsweise Kupfer, Palladium, JCobalt, Gold Oder Eisen, ins- 
besondere Nickel und Silber, gut benetzen und auf deren Ober- 
flachen gut haften. Bie Erfindung beruht nun auf der Erkenntnis, 
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daS neben den Mets3,lkp»pono^t^ ^ 4 _.,.. 
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Zur LSsung der genannten Auf gabe Bind erf lidungsg^UJ;; 
komponenten dee Lo te a Kupfer*. 
Lieae Lote erfttllen ebenfalia 



gen gute L8tf Shigkeit iin& j^tC-Sj^t?*^ 



BigTe^ und flfrn lichen 

sowie auf den erwahnten 

gen. Dieae Lote aind beatHndig in inerter 
Vakuum bie wenigstene etwa 400 °0 und ibre 
wenlgatena etwa 500 °C. Eajre ScBaeiispuidttev lie gen J$ 
turbereich zwiBchen etwa 500 und 4i5°C. 





Naoh der Brfindung vorzugaweiae geeignet ftir eine 
triache Anordnung aind Lote mit folgender 

den zugebSrigen Schmelzpunkten P i vl.-v'.v.~J;' V 

400°0 -"' ■.. .' ; . 
300°0 ; : - .;' 

380°C • : -- '.h--:.;;'; ;■. 

400°c ■'•''.>■.•«••• .i-, 

33Q°C 

415°0 ■. • ■ 

340°C 'r:?-':- 

Da die Anweaenheit oxidierender Oaae ftir die Bindekraft scbfid- 
lioh iat, wird der LBtvorgang zwecskmaBig in inerter Atmoaphare 
auageftthrt. Ala Schutzgaa aind Argon, Helium Oder ihre Miaehun- 
gen geeignet. Argon Oder Helium mit einer Reinheit von etwa 
99»99# aind ftir diesen Zweck auareichend. 
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B1 0 > 7 Au O,3 
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B1 0,8 Zn 0,2 
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Patentansprttche 

1. Lot zun Kontaktieren einea ThermOelementachenkels ait einem 
Kontaktstttck, wobei Wia*ut Komponente dee Lotee 1st wad das 
Lot die Zusannnensetzung 

nit 0,6^ x^-0,99 hat, wobei Me eines der Metalle Ge, Se, 
Te, Co, Hi, Rh, Pd oder Pt iet, nach Patent ..... 
(Anmeldung P 18 04 108. 2f VPA 68/1492), dadurch gekennzeich 
net, daB Me einea. der Metalle Cu, Ag, Au und Zn iet. 

2. Lot nach Anapruch 1 t dadurch gekennzeiohnet, daB ee die 2u- 
sammensetzung BIq g^Ou^^ hat. 

3. Lot nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ee die Zu- 
aajmnenaetzung B*o gAgQ,i nat ' 

4. Lot nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ee die Zu- 
sannnenaetzung Bi 0 ^^AgQ^ hat. 

5. Lot nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ee die Zu- 
sanmeneetzung Bi o,6 Ag O,4 ha *" 

6. Lot nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ee die Zu- 
sammensetzung Bi^^AuQ^^ hat. 

7. Lot nach Anapruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafl ee die Zu- 
Baiamensetzupg Bi Q ^AUq ^ hat . 

8. Lot nach Anapruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ee die Zu- 
sanimenaetzung B io,& Zn Q,2 na ** 
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